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求解三种导体构形中相对论电子形成的空间电荷限制流
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摘要:从Poisson方程及空间电荷限制流假设出发，推导了三种导体构形中相对论电子形成的

空间电荷流密度的一般方程，给出了求解方法及解的基本特征、平板形阳极空间电荷限制流

的具体表达式，研究了同轴圆筒形及共顶点同轴圆锥形导体空间电荷限制流关系表达式的极

性效应、空间电荷密度及电场分布。 
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